
Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0401U002494

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-08-2001

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Герасим Василь Васильович

2. Gerasym Vasyl' Vasyl'ovych

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 05.27.01

Назва наукової спеціальності: Твердотільна електроніка

Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-06-2001

Спеціальність за освітою: 01.04.07

Місце роботи здобувача: ВАТ "Гравітон"

Код за ЄДРПОУ: 14314647

Місцезнаходження: 58023, Чернівці, вул.Руська, 248

Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К76.051.06

Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 14012, Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 47.14.07

Тема дисертації:
1. Розробка перемикальних р-канальних МОН-структур, керованих малопотужними сигналами

2. The development of switching p-channel MOS-structures guided by low-power signal

Реферат:
1. Розроблена конструкція вертикального МОН-транзистора з р-каналом, яка дозволяє отримати високу
густину упаковки елементів. Оптимізовані технологічні методи одержання перемикальних р-канальних
МОН-структур з подвійною дифузією. Для зниження дефектності і підвищення стабільності їх
електрофізичних параметрів викоростані методи гетерування, які введені в оптимальний маршрут
формування МОН-транзисторних структур.

2. The construction of the vertical MOS-transistor with the p-channel permitting to receive a high packing
denseness of elements is developed. The technological methods of production of switching р-channel MOS-
structures with double diffusion are optimized. For decrease of defects and for increase of stability of their
electrophysical parameters the methods of hetering are used and inclusion to optimum routing of MOS-transistor
structures forming.

Державний реєстраційний номер ДіР:



Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Підсумки дослідження:
Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:
Соціально-економічна спрямованість:
Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:
Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Політанський Леонід Францевич

2. Політанський Леонід Францевич

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів
Офіційні опоненти
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Дружинін Анатолій Олександрович

2. Дружинін Анатолій Олександрович

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:



Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Годованюк Василь Миколайович

2. Годованюк Василь Миколайович

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Раранський Микола Дмитрович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Раранський Микола Дмитрович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


